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(57) Настоящее изобретение относится к способу удаления галогенида из галогенидсодержащего вельц-
оксида. Согласно данному способу возможным является эффективное удаление галогенидов,
содержащихся в вельц-оксиде, особенно нерастворимого фторида, такого как CaF2, которые трудно
удалять при атмосферном давлении и которые находятся в виде нерастворимых соединений.
Соответственно, в процессе извлечения ценных металлов можно не осуществлять дополнительный
процесс регулирования концентраций фтора и хлора, находящихся в электролите, и при этом
возможна экономия средств.
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